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Nopięcig stofe no wyprowadzeniach układów scalonych 
i elektrodach tranzystorów i t yrystoro

U 100 ITOA 2541)
Nr

koń
Napięcie

IV!
Nr
kod

Napięcie
(V!

1 4.7 9 79

2 4,7 10 3.0

3 ^Q7 11 11.2
4 5.7 12 3,8
S 7.4 13 0,0

6 11,3 14 7.2

7 3.0 15 4,7

8 79 16 4.7

U450 ( A 2320)

Nr
koń

Napięcie
[V]

Nr
koń.

Napięcie
IV]

1 2,1 9 11,1

2 7.7 10 71

3 72 11 5.0

4 7,9 12 7.1

5 6,6 13 4,9
6 79 14 7.1
7 0,0 15 7,1

9 2,2 16 0,0

U 350 I MC A 640)

Nr Napięcie Nr Napięcie
koń ty j  . koń. [V]
1 8.8 9 6.1
2 0.0 10 5,8

3 2.2 11 0.0

4 0,0 12 2,8
5 2,2 13 8.6

6 0,1 14 11,4

7 0,4 15 8.6

6 76/0,2 16 0,0

IMCA6S0)

U 201 ( UL 1244N )

Nr
koń

Napięcie
tv l

Nr(
koń

Napięcie
[VJ

1 0,0 8 3.7

2 1,7 9 2.6

3 - 10 -

4 4.5 11 10,6

5 3.1 + 3,5 12 5,3
6 - 13 1.7
7 2.6 14 1,7

Nr
koh

Napięcie
[V]

Nr
kod

Napięcie
(Y J

1 3,4 9 6,2

2 0,0 10 8.4

3 3,5 11 7,5

4 0,0 12 9.6

5 4.3 13 10,0

6 - 14 11,5

7 — 15 10,0

8 4,1 15 0.9

U251 ( UL 1262 N )

Nr
koń

Napięcie 
IVI

Nr
koń

Napięcie
[VI

1 0,0 8 1,3
2 2.1 9 0.0

3 8.6 10 -Q,U

4 4,3 11 4.8

5 -0.4 12 4.3

6 — 13 4.2
7 0.1 14 4.3

Nr
koń

Napięcie
JV 1

Nr
hoń

Napięcie 
IV 1

1 5,2 9 1.5

2 0,3 10 5.9

3 1,1 11 4,2

4 0,0 12 73

5 4,2-r 5.5 13 11.4

6 2JB + 6,1 14 464-5,5

7 6.0 15 5.6

8 1.5 16 0,7

U 202 { UL 1481P)

Nr.
koń

Najecie Nr
koń

Napięcie
IV!

1 18,6 7 9,0

2 - 8 •0,3

3 - 9 o.o

4 18,0 10 0.0

5 0,6 11 -

6 1,3 12 9,3

Układy scalone

U301 (TDA 7170S )

Nr
koń

Napięcie
!VI

Nr
koń

Napięcie
[V]

1 5,7 7 6,4
2 2,7 8 -0.3

3 1.6 9 2.6
4 13.S 10 2,1

5 26,0 11 46

6 6.3 12 5,1

U550 (ULY 7741)

T100 T 101 T 350 T 401 T 402 T603 T451 T 452 T653 T 454 T L55 T456 T550

E > 1.5 3.1 2.2 0,0 0.0 0.0 122 6.6 128 6.6 132 6,'6 0.9
В 3 2,2 3,7 2.9 0.1/0,7 0.2 0,6 121 7.1 126 71 131 7,1 1,5

К 11,3 7.8 11,3 40/116 7,8 0.5 200 121 200 126 200 131 1,9

Uwagi:

Nr
koą

Nap.
tY]

Nr
koń.

Nap-
(VI

1 5
2 0.1 6 15

3 0,1 7 12,0

4 66 9 -

TH 600
G £ 0,0

A
'w«К 1,6

К Öz -0,2

П П  П П, Mfflli Zespół odchyjajqęy_
Oznacz«
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kierunek nume­
racji wyprowadzeń

WSI
UL 1461P 
TOA1170 S

Tranzystory i tyrystory
В

(Sic A
BC 237 
BCZ36 
BC 307

U
BF199 В E C 

BF 197

T600 T601 T650 T 651 T 652 T 653 T654 T 655 T 656 T 657 T 700 T701 T 750

E > 15,2 0.0 0.0 0,0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 0,6 17,9 1.9 0,0

В 2- 14,6 -2,2 0.4 -0.5 0.5 13.0 13.0 0.1 0.5 1,2 17,1 2,4 0.2r 0.6

К Iz 0,4 286 228 126 1.9 25.3 0,0 11,3 0,6 6.3 12,0 17.1 4,9+12.0

1. Wyłączniki w bloku regulacji narysowane są 
w pozycji spoczynkowej (wyciśniętej).

2 Napięcia stałe pomierzono miernikiem 
V640 Merotronik przy normalnej pracy 
odbiornika.

3. Napięcia stałe na T600, T601, TH600 zmie­
rzono względem emitera T601.

4, Zastrzega się możliwość wprowadzenia 
zmian wynikających z postępu technicznego.
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Numeracja elementów

5 8 10 12 К  
• •  • •  •

/

| 1  2 [
1® ® 1 u pB 1002 1 -99 UMD 2020 <♦00 -  999

U6C 2010 50 -99 U MW 2010 950 -999

TVL-91A TslA UMP Ю05 100 -  199 UMK 2001 SOO-599
3 ? ^ TR 15

200 -  299 UME 2010 550 -  599. UMF 1005

■U MS 1002 250 -299 UMZ 2010 600 -  699

650 —199C i ' .. г с.Г  uMU 2010 300.-399 UPB 2010

UMO 2001 350 -399 UMN 2001 800-BA9

9 10

L-0A3

Oznaczenia re zystorów
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0,25 W — Q D ~  2W

0,5 W —CYD— 5W
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Typ diody Kolor Daska
1 2 3

BA 157 czerwony czerwony —

159 biały biały —

159 zielony zielony —

BAVP 17 brązowy fio letowy —

18 brązowy szary —

19 brązowy biały —

20 czerwony czarny —

21 czerwony brązowy - —

BAYP61 żółty brązowy —

BYP 150-100 szary szary szary

BYP 150-200 żółty żółty żółty
BYP 150-300 zielony zielony zielony

BYP 150-W0 czerwony czerwony czerwony

BYP 150-600 biały biały biały

8YP W1-50 szary — —

100 czerwony — —

BYP W1-200 żó łty — —

<♦01 -w o zielony — . %

800 niebieski — —

800 biały — —

1000 brązowy — •----

UBC2010

UBP1002

-  blok regulacji

blok wielkiej i pcśredniej 
częstotliwości

UM020Ö1 

UM02020 

U ME 2010, 

UMF 1005 

UMK 2001 

UMN 2001 

UMP 1005 

MS 1002 

UMW2010

~ moduł dekodera SECAM

-  moduł lum inancji

-  moduł korekcji

-  moduł fonii

~ moduł kineskopu

-  moduł przeciwzakłóceniowy

■ moduł pośredniej częstotliwości

-  moduł synchronizacji

moauł matryc i wzmacniaczy 
RGB

UMV2010 

U М2 2010 

U PB 2010

-  moduł odchylania pionowego

-  moduł przetwornicy 
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